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Elektronikus jelatkapcsolok

Az ado-vevdk helyi oszcillatorai jelének atkapcsolasahoz legegyszeritibb megoldasként relék hasznalhatok.
Ezaltal a radié kapcsolasa leegyszertisodik, azonban ez a mechanikus kontaktusok, a mozg6 relészerkezet
»faradékonysaga” miatt lecsokkenti az egész berendezés megbizhatosagat. A kovetkezokben leirt jelat-
kapcsolok nagyfrekvencias diodakkal miikodnek, igy nem jelentkeznek a relés megoldasok hatranyai.

Az 1. abra négy szilicium dioda-
val felépitett jelatkapcsolo egy-
ség kapcsolasat mutatja.

Adas uzemmodban az A7
pontra +12 V-ot adunk, mig a
-,B” ponton a feszultség 0 V. A
pozitiv fesziiltség az R2 ellenalla-
son at a D1 diéda anodjara ke-
ral, azt kinyitja, mikézben D2 le-
zar. Ugyanez a feszultség az R4
ellenallason at kinyitja a D4 dio6-
dat és zarja D3-at. Végeredmény-
ben a VFO jele a C3 kondenzato-
ron, a nyitott D1 diédan és a C1
kondenzatoron at az I. keverébe
jut, a kvarcoszcillator jele (XO)
pedig a C6, D4, C8 lancon ata Il
keverobe kertl.

Vételi tizemmodban az LA~
pontrol lekerul a +12V, melyet
most a ,B” pontra adunk. A D1
és D4 di6dak lezarnak, D2 és D3
kinyitnak, a VFO jele a II. keve-
robe, a kvarcoszcillatoré pedig
az I. keverdbe jut.

A 2. abran lathat6 elektronikus
atkapcsol6 abban kalonbozik az
el6z6 megoldastol, hogy minden
szilicium diodaval (D2, D4, D5,
D7) sorba van kotve egy germani-
um is (D1, D3, D6, D8). A lezart
germanium dioda zaroéiranya el-
lenallasa néhany szaz kohm,
ezért ha ennek katodjara +12 V-
ot adunk, az an6djan megjelenik
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egy bizonyos feszultség, amely-
nek szintje fugg az osztot képezé
alkatrészek ellenallasatol. Ez
utobbi adas tizemmodban az R2
ellenallas, a D1 és D2 di6dak nyi-
t6 iranyu ellenallasa, az R1 ellen-
allas, a D3 és D4 zaréiranyu ellen-
allasa, R3 ellenallas és a ,B” pont-
ra kapcsolt alkatrészek szivargasi
aramaval jellemezhet6 ellenallas
eredgje. Bar ez a fesziiltség relati-
ve nem nagy, mintegy 1 V, ele-
gend6 ahhoz, hogy megbizhato-
an lezarja a vele sorbakotott szili-
cium diédat (esetiinkben D4-et).
A két dioda sorba kotése nem-
csak az atmeneti kapacitast csok-
kenti le, de majdnem teljesen ,le-
vagja” az éppen nem mikodo
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Osszekoto vezetékeket, amelyekre
adas tizemmodban a teljesitmény
végerositobol parazita fesziltse-
gek kertulhetnek.

A szerelés soran a D1 és D3
kozvetlentl az I. keverd bemene-
tére keruljenek, D6 és D8 pedig a
II. kevers bemenetére. D2, D5 és
D4, D7 rendre a VFO és a kvarc-
generator mellett legyenek.

A 3. abra az el6z6vel analog
megoldast mutat, de ebben a ger-
manium diddakat sziliciumok he-
lyettesitik. Mivel a Si di6édak zaro-
iranyu ellenallasa sokkal nagyobb,
mint a Ge anyaguaké, a lekapcsolt
lancok elszigetelése, és ebbdl ko-
vetkezben a jelatkapcsolo karakte-
risztikai lényegesen jobbak, mint
az el6z6 megoldasé. A masoddio-
dak (D4, D6, D7, D9) lezarasahoz
szuikséges feszultség eloallitasa ér-
dekében tovabbi, kiegészit6, 1
Mohmos ellenallasokra (R2, R3,
R8, R9) volt sziikség. A rajtuk ke-
resztiil raadott pozitiv feszultség
megbizhatoan lezarja ezeket a di-
odakat, ugyanakkor nem elegen-
d6 az els6 diodak (D3, D5, DS,
D10) kinyitasahoz, ezért ezek is le
lesznek zarva. A D3 ... D10 di6éda-
kat, hasonl6an az el6z6 esethez a
megfelel6 kever6hoz, illetve osz-
cillatorhoz kozel kell elhelyezni. A
D1 és D2 levalaszto diodak akada-
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